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Objetivos

» Observar uma transicao de fase
estrutural;

» Temperatura onde a transigao de fase
estrutural ocorre;

* Vibracao responsavel pela transigao.



Material;: SrTiO3
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* As vibragoes sao ondas designadas de fonoes.

* Estudando os fonoes podemos saber quando o
material muda a sua estrutura.



Transicao de fase estrutural

Temperatura
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Espaco Real e Espaco Reciproco
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Espetroscopia Raman

Focal length
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Espetroscopia Raman

Stokes shift
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Espetro dos fonoes do SrTiO3
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Temperatura da transicao de fase
estrutural
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Intensidade (u.a)

Fonao responsavel pela transigao
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Conclusao

* A transicao estrutural ocorreu a 106 %
2K (valor teorlco I05K Erro I%)

T < 106K

* Vibracao(fonao) responsavel pela
transicao.

o Utilizamos a luz como sonda da
materia.



